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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 1月 19日 (2007.1.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
　 信 号 入 力 端 子 に 電 気 的 に 接 続 さ れ 、 か つ ダ イ オ ー ド と ト ラ ン ジ ス タ と を 有 す る サ ー ジ 保
護 回 路 を 備 え た 半 導 体 装 置 で あ っ て 、
　 主 表 面 を 有 す る 半 導 体 基 板 と 、
　 前 記 半 導 体 基 板 の 主 表 面 に 形 成 さ れ た フ ィ ー ル ド 酸 化 膜 と 、
　 前 記 半 導 体 基 板 の 主 表 面 上 に 形 成 さ れ 、 か つ 前 記 信 号 入 力 端 子 に 電 気 的 に 接 続 さ れ た 第
１ の 導 電 層 と を 備 え 、
　 前 記 ダ イ オ ー ド の カ ソ ー ド は 、 第 １ の カ ソ ー ド 領 域 と 第 ２ の カ ソ ー ド 領 域 と を 有 し 、 前
記 第 １ の カ ソ ー ド 領 域 は 、 前 記 第 １ の 導 電 層 と 電 気 的 に 接 続 し て 前 記 半 導 体 基 板 の 主 表 面
に 形 成 さ れ て い て 、 前 記 第 ２ の カ ソ ー ド 領 域 は 、 前 記 ダ イ オ ー ド の ア ノ ー ド 領 域 と ツ ェ ナ
ー 降 伏 が 生 じ る ｐ ｎ 接 合 を 構 成 し 、

　 前 記 ツ ェ ナ ー 降 伏 が 生 じ る ｐ ｎ 接 合 は 、 前 記 フ ィ ー ル ド 酸 化 膜 か ら 離 れ て い る こ と を 特
徴 と す る 、 半 導 体 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ９ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 図 ２ ２ お よ び 図 ２ ３ を 参 照 し て 、 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 ｎ ｐ ｎ ト ラ ン ジ ス タ ２ ３ の
エ ミ ッ タ 領 域 を 構 成 す る ｎ + 拡 散 層 ８ ａ の 形 状 が 実 施 の 形 態 ６ と は 異 な っ て い る 。 具 体 的
に は 、 ｎ + 拡 散 層 ８ ａ を ３ つ に 分 断 す る よ う に ２ 本 の ｐ + 拡 散 層 ９ ｂ が ｐ 型 拡 散 層 ６ ｃ 内 に
形 成 さ れ て い る 。 ２ つ の ｐ + 拡 散 層 ９ ｂ の 各 々 は 、 た と え ば 図 中 縦 方 向 に 伸 び た 長 方
形 の 平 面 形 状 を 有 し て い る 。 ｎ + 拡 散 層 ８ ａ お よ び ｐ + 拡 散 層 ９ ｂ は 、 と も に 配 線 １ ２ ａ （
第 ２ の 導 電 層 ） と 電 気 的 に 接 続 さ れ て い る 。 ま た 、 ｎ ｐ ｎ ト ラ ン ジ ス タ ２ ３ の ベ ー ス 領 域
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は 、 ｎ - エ ピ タ キ シ ャ ル 層 ４ 内 に 形 成 さ れ た ｐ + 拡 散 層 ３ ｂ と 、 ｎ - エ ピ タ キ シ ャ ル 層 ４ 内
に 形 成 さ れ た ｐ 型 拡 散 層 ６ ｃ と 、 ｐ 型 拡 散 層 ６ ｃ 内 に 形 成 さ れ た ｐ + 拡 散 層 ９ ｂ と に よ り
構 成 さ れ て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ０ ５ 】
　 図 ２ ６ を 参 照 し て 、 実 施 の 形 態 ６ の 半 導 体 装 置 で は 、 電 流 密 度 が １ × １ ０ - 4 Ａ ／ μ ｍ で
あ る 場 合 に 電 圧 は 約 １ １ ． ０ Ｖ と な っ て い る 。 こ れ に 対 し 、 実 施 の 形 態 ４ の 半 導 体 装 置 で
は 、 電 流 密 度 が １ × １ ０ - 4 Ａ ／ μ ｍ で あ る 場 合 に 電 圧 は 約 ２ ６ ． ０ Ｖ と な っ て い る 。 こ の
結 果 か ら 、 実 施 の 形 態 ６ の 半 導 体 装 置 は 、 特 に 半 導 体 装 置 に 流 れ る 電 流 が 大 き い 場 合 に 、
実 施 の 形 態 ４ の 半 導 体 装 置 よ り も 電 流 が 流 れ や す く な っ て い る こ と が わ か る 。 ま た 、 実 施
の 形 態 ８ の 半 導 体 装 置 で は 、 電 流 密 度 が １ × １ ０ - 1 0 Ａ ／ μ ｍ で あ る 場 合 に 電 圧 は 約 ２ ６
． ０ Ｖ と な っ て い る 。 こ れ に 対 し 、 実 施 の 形 態 ６ の 半 導 体 装 置 で は 、 電 流 密 度 が １ × １ ０
- 1 0 Ａ ／ μ ｍ で あ る 場 合 に 電 圧 は 約 １ ６ ． ０ Ｖ と な っ て い る 。 こ の 結 果 か ら 、 実 施 の 形 態
８ の 半 導 体 装 置 は 、 特 に 半 導 体 装 置 に 流 れ る 電 流 が 小 さ い 場 合 に 、 実 施 の 形 態 の 半 導 体
装 置 よ り も 電 流 が 流 れ や す く な っ て お り 、 流 れ る 電 流 の 大 き さ が 調 節 可 能 で あ る こ と が わ
か る 。 さ ら に 、 実 施 の 形 態 １ ０ の 半 導 体 装 置 で は 、 電 流 密 度 が １ × １ ０ - 7 Ａ ／ μ ｍ で あ る
場 合 に 電 圧 は 約 ３ ２ ． ０ Ｖ と な っ て い る 。 こ れ に 対 し 、 実 施 の 形 態 ６ の 半 導 体 装 置 で は 、
電 流 密 度 が １ × １ ０ - 7 Ａ ／ μ ｍ で あ る 場 合 に 電 圧 は 約 １ １ ． ０ Ｖ と な っ て い る 。 こ の 結 果
か ら 、 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 特 に 半 導 体 装 置 に 流 れ る 電 流 が 大 き い 場 合 に 、 実
施 の 形 態 ６ の 半 導 体 装 置 よ り も 電 流 が 流 れ に く く な っ て お り 、 流 れ る 電 流 の 大 き さ が 調 節
可 能 で あ る こ と が わ か る 。
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